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内容概要

　　《光电集成电路设计与器件建模（英文版）》主要介绍微波技术在光电子集成电路设计领域的应
用，内容涵盖先进的半导体光电子器件建模技术、高速光发射和接收电路设计技术，器件涉及半导体
激光器、半导体探测器以及多种高速半导体器件，特别是对于双极晶体管和场效应晶体管在超高速光
电子集成电路中的应用进行了详细的讨论。
　　《光电集成电路设计与器件建模（英文版）》在微波器件建模技术和光电子集成电路设计之间架
起了一座学科贯通的桥梁，非常适合微波射频领域和光电子领域的高年级本科生、研究生和科研工作
人员入门学习。
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